






















专利名称(译) 阵列基板及OLED显示装置

公开(公告)号 CN108010909A 公开(公告)日 2018-05-08

申请号 CN201711166309.8 申请日 2017-11-21

[标]申请(专利权)人(译) 武汉华星光电技术有限公司

申请(专利权)人(译) 武汉华星光电技术有限公司

当前申请(专利权)人(译) 武汉华星光电技术有限公司

[标]发明人 洪光辉

发明人 洪光辉

IPC分类号 H01L27/02 H01L27/32

CPC分类号 H01L27/0248 H01L27/3262

代理人(译) 黄威

其他公开文献 CN108010909B

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明提供一种阵列基板，包括虚拟像素单元；虚拟像素单元包括：第
一多晶硅层、制备于第一多晶硅层表面的第一栅绝缘层，制备于第一栅
绝缘层表面的第一栅极金属；覆盖第一栅绝缘层与第一栅极金属的第一
间绝缘层；以及制备于第一间绝缘层表面的第一源/漏极金属；其中，第
一源/漏极金属与第一多晶硅层通过第一金属通孔连接；有益效果为：本
发明提供的阵列基板，将虚拟像素单元的间绝缘层增加通孔将，将虚拟
像素单元的多晶硅层与源漏极金属连接，将生产过程中的制程ESD经过
一行扫描线首尾端的虚拟像素的间绝缘层通孔进入而释放，避免这种类
型的制程ESD炸伤AA区的Pixel，从而提高AA区Pixel的抗制程ESD能
力。
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